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Fisico Mateméticas y de las Ingenierias

El alumno analizara y disefiara amplificadores de microondas utilizados en los sistemas de comunicaciones.

Pardmetros de las redes lineales de bipuertos

La carta Smith y redes de acoplamiento

Temario
NUM. NOMBRE
1.
2. Lineas de transmision
3.
4. Pardmetros de dispersion S
5.

Practicas de laboratorio
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Disefio de amplificadores de microondas

HORAS
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9.0
6.0
15.0
480

0.0

48.0
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1 Parametros de las redes lineales de bipuertos

Obijetivo: El alumno analizara los parametros de los bipuertos més utilizados en el disefio de amplificadores
de alta frecuencia.

Contenido:
1.1 Parametros de impedancia Z
1.2 Paradmetros de admitancia Y
1.3 Pardmetros hibridos H
1.4 Paradmetros de transmision ABCD

2 Lineas de transmision

Objetivo: El alumno conocerd la teoria de lineas de transmision y su aplicacion en el disefio de
amplificadores de alta frecuencia.

Contenido:
2.1 Modelo eléctrico de lineas de transmision
2.2 Linea sin pérdidas
2.3 Coeficiente de reflexion y relacion de onda estacionaria
2.4 Casos especiales de lineas de transmision: el stub abierto y en corto
2.5 Lineatipo microcinta

3 La Carta Smith y redes de acoplamiento

Objetivo: EI alumno conocerd la Carta Smith y la carta de inmitancia y la utilizara en el analisis y disefio de
redes de acoplamiento.

Contenido:
3.1 LaCarta Smith
3.2 Lacarta de inmitancia
3.3 Acoplamiento con inductores y capacitores
3.4 Acoplamiento con stub y lineas de transmision
3.5 Acoplamiento con doble stub y linea
3.6 Andlisis y disefio asistido por computadora

4 Parametros de dispersion S

Objetivo: El alumno conoceré los pardmetros de dispersion y los utilizaré en el disefio de amplificadores de
microondas.

Contenido:
4.1 Parametros de dispersion S de una red de n puertos
4.2 Parametros S de bipuertos
4.3 Representacion de los parametros S en la Carta Smith
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5 Disefio de amplificadores de microondas

Obijetivo: El alumno disefiara amplificadores de microondas segun la aplicacion

Contenido:
5.1 Estabilidad y estabilizacion del transistor
5.2 Circulos de ganancia y ruido
5.3 Amplificadores de maxima ganancia
5.4 Amplificadores de bajo ruido
5.5 Amplificadores con especificaciones de ganancia y ruido
5.6 Amplificadores multietapa
5.7 Disefo asistido por computadora

Bibliografia basica: Temas para los que se recomienda:

POZAR, D. M. Todos
Microwave Engineering

US.A.

Addison-Wesley, 1990

GONZALEZ, G. Todos
Microwave Transistor Amplifiers Analysis and Design

US.A.

Prentice Hall, 1984

Bibliografia complementaria:

VENDELIN, G.D. et al. 4,5
Microwave Circuit Design

Using linear and non linear techniques

U.S.A.

John Wiley & Sons, 1990

Herramienta

Paquete de simulacion 3,5
Microsoft Office
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Sugerencias didéacticas:
Exposicion oral
Exposicion audiovisual
Ejercicios dentro de clase
Ejercicios fuera del aula
Seminarios

XXX | X

Forma de evaluar:
Examenes parciales
Examenes finales
Trabajos y tareas fuera del aula

XXX

Perfil profesiografico de quienes pueden impartir la asignatura

(414)

Lecturas obligatorias

Trabajos de investigacion
Practicas de taller o laboratorio
Précticas de campo

Otras:

Participacion en clase
Asistencias a practicas
Otras:

Profesionista que tenga experiencia en el anélisis y disefio de amplificadores de microondas.

x| X




